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KMM581000B-6 [SAMSUNG] 

Fast Page DRAM Module, 1MX8, 60ns, CMOS, SIMM-30; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 KMM581000B-6
	生产厂家：	
	    SAMSUNG SEMICONDUCTOR
      
	描述和应用：	Fast Page DRAM Module, 1MX8, 60ns, CMOS, SIMM-30
 动态存储器 内存集成电路
	PDF文件：	总8页 (文件大小：243K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：KMM581000B-6参数
	生命周期	Obsolete
	零件包装代码	SIMM
	包装说明	SIMM, SIM30
	针数	30
	Reach Compliance Code	unknown
	ECCN代码	EAR99
	HTS代码	8542.32.00.02
	风险等级	5.84
	访问模式	FAST PAGE
	最长访问时间	60 ns
	其他特性	RAS ONLY/CAS BEFORE RAS/HIDDEN REFRESH
	I/O 类型	COMMON
	JESD-30 代码	R-XSMA-N30
	内存密度	8388608 bit
	内存集成电路类型	FAST PAGE DRAM MODULE
	内存宽度	8
	功能数量	1
	端口数量	1
	端子数量	30
	字数	1048576 words
	字数代码	1000000
	工作模式	ASYNCHRONOUS
	最高工作温度	70  °C
	最低工作温度	
	组织	1MX8
	输出特性	3-STATE
	封装主体材料	UNSPECIFIED
	封装代码	SIMM
	封装等效代码	SIM30
	封装形状	RECTANGULAR
	封装形式	MICROELECTRONIC ASSEMBLY
	电源	5 V
	认证状态	Not Qualified
	刷新周期	512
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	最大待机电流	0.008 A
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	标称供电电压 (Vsup)	5 V
	表面贴装	NO
	技术	CMOS
	温度等级	COMMERCIAL
	端子形式	NO LEAD
	端子节距	2.54 mm
	端子位置	SINGLE
	Base Number Matches	1


	M471B2874DZ1-CF7
	M471B2874DZ1-CF8
	M471B2874DZ1-CH9
	M471B6474DZ1-CF7
	1837418
	VT3060CHM3/4W
	VT3060C-M3/4W
	TLRH162(N)
	TLRH162(NP)
	TLRH162(Q)
	AS29F040-90LC
	AS29F040-120LI
	AS29F040-55LC
	AS29F040-55LI
	AS29F040-55TI
	AS29F040-120LC
	AS29F040-120TC
	AS29F040-120TI
	AS29F040-70LI
	AS29F040-70TI
	AS29F040-90TC
	AS29F040-70LC
	AS29F040-55TC
	AS29F040-150TI
	AS29F040-90LI
	AS29F040-150TC
	QD8216
	QD8226
	KD201001A0J0G
	KD261001A0J0G
	R75II41004040J
	MIXA80W1200TED
	TEA1833TS/1H
	TEA1833TS/1X
	EUAA12-24.300M TR
	EUAA12-24.300M
	T0477S
	1730830012
	1721850011
	THJJ176
	THJU305
	MCS7720CQ-GR
	W103ID
	HDSP-561C-00000
	HDSP-563C-00000
	VS-16CDU06-M3/I
	1933202
	D25P23B6PL4ALF
	D25P23B6PL4A
	SED60KB25
	SED60KE25
	PI5C16210BEX
	PI5C16210KEX
	PI5C16210VEX
	10122532-001LF
	PM25LV010-25PCE
	PM25LV010-25SC
	PM25LV512-25QCE
	EMK31G2H-2.4576M
	EMK31G2H-2.4576M TR
	NP0G1AE
	48L256T-I/SN
	1973987
	KA75310ZBU
	0819262
	CHDTA144WEPTGP
	IDT74LVCH162721APF8
	UPD160032ANL-XXX
	UPD160032AN-XXX
	59890-M004
	LT1120CS8#PBF
	LT1120CS8#TRPBF
	LT1120IS8#TRPBF
	LT1120IN8#PBF
	LT1120IS8#PBF
	AZ975-1W-12DET
	AZ975-1A-12DET
	AZ975-1A-24DET
	AZ975-1C-24DET
	AZ975-1U-6DET
	1607349
	MA2SP050G
	SMP100MC-320
	BD81010MUV-E2
	NLS-1-BN-C185-M40B-SC
	EMDS13L2J-161.13126MTR
	CMUT5401BK
	CMUT5401BKLEADFREE
	CMUT5401LEADFREE
	IDT74LVCH32245ABFG
	IDT74LVCH32245ABFG8
	HMC744LC3TR
	LTC4411ES5#TRMPBF
	1715992
	WP132XSEC/J3-AMT
	1982046
	EH1325ETTTS-11.0592M
	10123766-H00NLF
	6018169062
	589157015000003


  
  







 查看货源




	











 KMM581000B-6


 下载PDF
 收藏此型号
 查看货源


描述和应用

Fast Page DRAM Module, 1MX8, 60ns, CMOS, SIMM-30
 动态存储器 内存集成电路


总8页 (243K)
SAMSUNG SEMICONDUCTOR


第一页预览：






























©2020 ICPDF网   联系我们和版权申明  





